65nm

LSI
LSI

2

Devices Meeting)

LSI

LS

10

LSI

low-k

(low-k

LSI

1,000

HSG

2004 12 13

(low-K)

*1)
*2)

65nm
45nm LSI

2004 12 13
2004 1EDM(International Electron



*1

*2

185-8601
TEL 042-327-7777(

163-0449
TEL 03-5381-2374(

280

IR



URL




	65nm以降のLSIに向けた低誘電率(low-k)材料の高信頼化技術を開発
	(1)劣化メカニズムの解明
	(2)分子レベルの劣化抑制技術
	用語説明
	お問い合わせ先


